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Sekil-1'de bir Si diyodun 6l¢tim yoluyla elde edilmis olan karakteristigi gortilmektedir. Bu karakteristige
iliskin veriler de Tablo 1'de ayrica verilmistir. Bunlardan hareket edilerek divot modelinin Ig, C, 0
ve rq ileri yon parametreleri belirlenecektir (Vr=26mV).
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Bu dért divot modeli parametresinin  nasil belirlenebilecegini arastirmmz. Verilerden
parametreleri elde etmek icin yontem oneriniz. Parametreleri verilere baglayan bagintilar
yazimz. Parametreleri bu bagintilar yardimiyla hesaplayimiz.

Elde ettiginiz model parametrelerini ve model bagintisin kullanarak ayni karakteristikleri hesap
yoluyla cikartarak olcii degerleriyle aym eksen takimina ¢iziniz.

Hesapla elde ettiginiz karakteristiklerin verilen degerlerle ne derece uyumlu oldugunu
aragtinmz, Tablo-1'de verilmis olan ¢aligma arahgi icin yaptiginiz hatay1 hesaplayimz.

Elde ettiginiz sonuclar yorumlaymiz.

Tablo-1. ileri von karakteristigine iliskin veriler.
Vo(V) |100m [150m |200m |[250m [300m [350m [400m [450m |[500m |[550m [600m

ID(A) |9.45n [26.7n |67.6n  [170n  [421n  [1.O3W [251 6.05 L |14.43 1 |34.35 1L |83.9 1

Vn(V) |650m 7oom |[707m [750m [S8oom [850m |860m QOom |950m |1

ID(A) |2289u |8o9u  [1m 4m 21.3m |8om [98.74m [190m [332m [490m
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Sekil-1. Si diyodun ileri yonde calisma karakteristigi (v ekseni logaritmik
olarak 6l¢eklendirilmistir).




